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BL7B S&B

反射・吸収・発光 実験



BL7B 光学系



BL7B 全体図



BL7B 設計

•強度 スリット･Ｆ値

•波長範囲 直入射限界－近赤

•分解能 ３ｍ直入射

•光純度 フィルタ

•信頼性 経験



光源分布
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波長精度
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 Observed Wavelength (nm) 95% confidence limits : 

Short Range ±0.02nm

Wide Range ±0.06nm (110-260nm)



迷光評価
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測定系:反射・吸収
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測定例：反射・吸収
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信頼度：吸収
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測定系:発光

CCD

PMT

HV

SOR

KEITHLEY 617

PC Contoroller

Beam Current

ADC 16

SAMPLE
PD

M
Optical Fiber



測定例：発光
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測定例：時間分解
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BL7B:問題点(解決点)map
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